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【手続補正書】
【提出日】平成24年8月9日(2012.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　半導体層を備える電子デバイスであって、前記半導体層が下記式（Ｉ）の半導体ポリ
マーを含み、

【化１】

　　　　　　　　　　　　　　　　　式（Ｉ）
　上記式（Ｉ）中、Ｘは、独立に、Ｓ、Ｓｅ、ＯおよびＮＲから選択され、Ｒは、独立に
、水素、アルキル、置換アルキル、アリール、置換アリール、ヘテロアリールおよび－Ｃ
Ｎから選択され、
　ａは、１～約１０の整数であり、
　ｎは、２～約５，０００の整数であり、
　各Ａｒは、下記式及びこれらの組み合わせから選択される共役二価部分であり、
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【化２－１】
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【化２－２】

　上記式中、Ｒ’は、独立に、水素、アルキル、置換アルキル、アリール、置換アリール
、ヘテロアリールまたは－ＣＮから選択され、前記二価部分は、アルキル、置換アルキル
、アリール、置換アリール、ヘテロアリール、ハロゲン、－ＣＮまたは－ＮＯ2を用いて
末端部を置換することができる、
　ことを特徴とする電子デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子デバイスであって、Ｘは、独立に、Ｓ及びＯから選択されること
を特徴とする電子デバイス。
【請求項３】
　請求項１に記載の電子デバイスであって、各Ｘは、Ｏであることを特徴とする電子デバ
イス。
【請求項４】
　半導体層を備える電子デバイスであって、前記半導体層が、下記式（Ｉ）の半導体ポリ
マーを含み、

【化３】

　　　　　　　　　　　　　　　　　式（Ｉ）
　上記式（Ｉ）中、Ｘは、独立に、Ｓ、Ｓｅ、Ｏ及びＮＲから選択され、Ｒは、独立に、
水素、アルキル、置換アルキル、アリール、置換アリール、ヘテロアリール及び－ＣＮか
ら選択され、
　各Ａｒは、独立に、下記式より選択され、
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【化４】

　Ｒ’は、独立に、水素、アルキル、置換アルキル、アリール、置換アリール、ヘテロア
リール及び－ＣＮから選択され、
　ａは、１～約１０の整数であり、
　ｎは、２～約５，０００の整数である、
　ことを特徴とする電子デバイス。
【請求項５】
　半導体層を備える電子デバイスであって、前記半導体層が下記式（１）の半導体ポリマ
ーを含み、
【化５】

　上記式（１）中、Ｒ1は、１～約２０個の炭素原子を有するアルキル基、または、約５
～約２０個の炭素原子を有するアリールまたはヘテロアリール基である、
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　ことを特徴とする電子デバイス。
【請求項６】
　半導体層を備える電子デバイスであって、前記半導体層が半導体ポリマーを含み、前記
半導体ポリマーは、下記式（１）、（３）、（４）、（６）～（９）、（１１）～（１７
）、（１９）～（２５）及び（２７）～（３２）から構成される基から選択され、
【化６】

【化７】

【化８】

【化９】



(6) JP 2010-45367 A5 2012.9.27

【化１０】

【化１１】

【化１２】

【化１３】
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【化１４】

【化１５】

【化１６】

【化１７】
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【化１８】

【化１９】

【化２０】

【化２１】
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【化２２】

【化２３】

【化２４】

【化２５】
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【化２６】

【化２７】

【化２８】

【化２９】
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【化３０】

【化３１】

【化３２】

　上記式中、Ｒ、Ｒ1、Ｒ1及びＲ2は、独立に、水素、アルキル、置換アルキル、アリー
ル、置換アリール、ヘテロアリール、－ＣＮまたはこれらの混合物から選択される、
　ことを特徴とする電子デバイス。
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